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内容概要

钟启仁编著的《HT66Fxx
Flash单片机原理与实践（C语言篇）》主要针对盛群半导体最新研发的HT66Fxx
Flash单片机的特性、功能、指令及相关的外围模块，编辑了一系列的基本实验，并详细介绍
了HT66Fx0单片机的内部架构、基本功能特性、指令等。

《HT66Fxx
Flash单片机原理与实践（C语言篇）》由浅入深介绍单片机的原理并搭配C语言应用范例，既适合单片
机的初学者自学，也可供在校大学生与技术人员开发单片机相关应用产品时参考。
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章节摘录

版权页：   插图：   ②当TM1D计数至TM1B所设定的数值时，FTM会设定T1BF中断标志位，并将TP1B
转为低态。
 ③当计数至TM1D=TM1A时，ETM会设定T1AF中断标志位，并将TP1A转为低态。
 ④当计数至TM1D[9：7]=T1RP[2：0]时，ETM设定T1PF中断标志位，并将TP1A/TP1B转为高态。
由于T1CCLR设定为“0”，因此TM1D将先归零后再开始计数。
 ⑤TM1D计数至TM1B所设定的数值时，ETM设定T1BF标志位，并将TP1B转为低态。
 ⑥计数至TM1D=TM1A时，ETM设定T1AF标志位，并将TP1A转为低态。
 ⑦当计数至TM1D[9：7]—T1RP[2：0]，ETM会设定T1PF标志位，并将TP1A/TP1B转为高态，TM1D于
归零后重新开始计数。
 ⑧由于设定T1AOC=00，此将导致TP1A输出为Inactive电平，因T1AOC为“1”，故TP1A被强制为低态
。
 ⑨当计数至TM1D= TM1B时，FTM设定T1BF标志位，并将TP1B转为低态。
 ⑩计数至TM1D= TM1A时，虽因T1AOC=00之故，TP1A仍被强制处于低态，但ETM仍会设定T1AF标
志位。
 ⑩设定T1AOC=10，恢复TP1A引脚的PWM输出功能。
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